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Soru-1. Bir gerilim karsilagtiricinin girisine Vr = 5V’luk bir referans gerilimi
etrafinda tepeden tepeye 3V degisen 2kHz frekansh bir iicgen dalga isareti
uygulaniyor. Konum degistirme isleminin basladig1 gerilim seviyesinin V:<5.05V ve
bu islemin tamamlandig gerilim seviyesinin de V.< 5.15V olmasi isteniyor. Islemsel
kuvvetlendiricinin = Ozellikleri nasil  secilmelidir? Belirleyiniz. Bu islemin
tamamlanmas icin gececek olan siireyi hesaplayimiz. Vomaks = 12V, Vomin = -10V
olarak verilmistir.

Soru-2. Sekil-2a'daki, primerden anahtarlamali basit ¢eviricide nominal ¢ikis akimi
Iomaks = 5A, Iomin = 0.1A, cikis dalgaliligit AVo = 20 mV, c¢ikis gerilimi Vo = 24V olarak
verilmistir. Anahtarlama frekans1 100 kHz, ton/T = 0.25 olacaktir. Giris gerilimi
220V'luk sebeke geriliminden dogrultularak elde edilmektedir. Anahtar ve diyot
kayiplar1 ihmal edilebilir.
a. Trafonun cevirme oranini, anahtar elemaninin dayanma geriliminin hangi
sart1 saglamasi gerektigini bulunuz.
b. Primer endiiktansi istenen Iomin degerinin saglanabilmesi icin hangi sarti
saglamalidir? Bagintiy1 cikartiniz, endiiktans degerini hesaplayiniz.
c. Cikis dalgaliliginin istenen sarti saglayabilmesi icin C degeri ne olmalidir?
Bulunuz.

Soru-3. Sekil 2’deki devrede S anahtari olarak bir giic MOSFET’i kullaniliyor.
MOSFET ic¢ direnci Rs = 50 Ohm ve tepe degeri 10V olan bir kaynakla siiriiliiyor.
MOSFET i¢in Vt = 3V, Rpson(25°C) = 0.09 Ohm, Rgjc = 1°C/W, Rgcs = 0.1°C/W olarak
verilmigtir. Tjmaks jonsiyon sicakliginin 150°C degerini asmamasi isteniyor.
a. Anahtarlama ve iletim kayiplarim1 hesaplayiniz.
b. Cevre sicakligi 40°C olduguna gore, kullanilacak sogutucunun 1s1l direnci ne
olmalidir? Pc ve PS disindaki tiim kayiplar ihmal edilecektir.

Soru-4. Sekil-3’deki tek yollu dogrultucu ortalama deger dogrultucusu olarak
kullanilacaktir. Giris isaretinin genliginin maksimum degeri | Viel = 10V dur ve bu
maksimum genlikte calismada ortaya c¢ikacak alcak frekans bagil hatasinin



[hyl < %0.01, f=20kHz deki frekansa bagh bagil hatanin Ch,| < %0.1 olmasi isteniyor.
Vy=0.7V olarak verilmistir.
a. Islemsel kuvvetlendiricinin Kvo acik cevrim kazanci ve kazanc-band genisligi
carpimi (Kvo.fo) nasil secilmelidir? Hesaplayiniz.
b. Maksimum genlikte calisma icin mutlak frekans kisitlamasinin
fu=wu/2m=5kHz olabilmesi i¢in YE yiikselme egimi ne olmahdir?

Hesaplayiniz.
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Sekil-2b Gili¢ MOSFET leri icin karakteristik egriler (Soru 3)
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Sekil-4 (Soru 4)



